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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AU 103

Diffusionslegierter
GERMANIUM - PNP - LEISTUNGSTRANSISTOR
fiir Horizontal-Ablenk-Endstufen

Nachfolgetyp: BD 145 (NPN)

Mechanische Daten:
Gehfuse: Metall, JEDEC TO-3,
3B 2 nach DIN 41 AT2

Der Eollektor ist mit

dem MetallgehNuse *

leitend verbunden. = max 262 - R —f
" H max 95 = -

Filr isolierte Montage -

kBinnen eine Glimmer-
scheibe (Typ P) und ¥ *
gwei lselierbuchsen |

(Typ €) geliefert wer- 5
den.

MaBangaben in mm.

L2

2

1

. __n'l:u__

® = =-max.34

Kurzdaten:
Kol lektor-Sperrspannung ~Ueg g = max. 155 V¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung ~Ueg v = max. 185 V
Kol lektorstrom 2 = max, 10 A
Gesamtverlustleistung bei b = 60°C Piot = max, 10 W
Sperrschichttemperatur By = max. 90 °9C
Gleichstromverstiirkung

bei ~Upg = 1 V, =Ip = 10 A B - 15
Transit-Frequenz

bei -Upg = 2V, =1p = 0,5 A fy - 15 MHz
Abfallzeit des Kollektorstromes

nach -Ip = 10 A ty s 1,7 s
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AU ]03 MNICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Grepgwerte: (gultig bis by -“’
Kellektor-Sperrspannung bei Ip = 0: ~Ueg o = max, 155V
Kollektor-Emitter-Sperrspanoung bei +Upgp = 1 ¥ ~Upp v = max, 155 V¥
Kollektarstrom: =1g - mAX, 10 A j]
Basisstrom: 'Il = max, 2,5 A
'Ih AV = max, 0,1 A
+Il M = max. 2,5 A 2]
Emitterstirom: Ig = max. 12,5 A
Gesamtverlustleistung: Pyot = mAX, 10 W
Sperrachichttemperatur: X = max, 90 °% 7)
Lagerungstemperatur: bg = min. =55 °C
&'i = mAX. g0 °c
Wi widerstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehluseboden: By g 51,5 grd/¥
Wirmewiderstand zwischen Gehliuseboden und Kihlblech ¢ _
bei michtisolierter Montage: Bip g/ @ 00d grd/W
bei Montage mit Glimmersacheibe P: Bip 6K s 1,0 grd/W

1} nicht periodischer Einschalt-Stromstol max. 20 A
max, Dauner t = & p8

triebawert, sind zugelassen.
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NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN AU ]03

Kennwerie: (bei by = 25 o)
Kollektor-Rests trom <

bei Upg = 185 V, Iy = 0: -Ica o 10 mA

bei -Upg = 155 V, Iy = 0, &; = 100 °C: -Icp o & 80 mA
Emitier-Durchbruchspannung )

bei _IE = 100 mA, IE - 03 *u{lﬂi EB 0 ‘ 4V
Eollektor-Emitter-Restapannung

bei =l = 10 A, -Ig = 0,8 A: Uep gat =+ 0,7V
Basisstrom und Basisspannung

bei Upg = 0,5V, I = 10 A: Iy & 620 mA

Vg 20,78V

Transit-Frequenz
bei —Upg = 2V, =Ig = 0,5 A: Iy = 15 MHz

Speicherzeit
beim Umschalten von =I, = 10 A,
~lg = 0,8 A auf +Ugp = 4 Vi t S 3 ue

Abfallzeit
beim Umschal ten von —Ic = 10 A,

-Ig = 0,8 A auf +Upp = 4 V: ty £ 01,7 ue

Eingangssignal
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AU 103 NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
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